
集積磁気ナノフォトニクスの開拓

～ナノ光構造における磁気光学とその工学応用～
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＜研究概要＞
単結晶からなる磁気光学薄膜を絶縁体層上に形成した光学基板をプラットフォームとして、磁気光学とナノ
フォトニクスを融合した集積磁気ナノフォトニクスを開拓します。誘電体のみではアクセスの難しい非相反
な光物質相互作用を扱い、集積フォトニクスに有用なナノ光デバイスの創出を図ります。本研究では、ナノ
フォトニクスにおける新たな研究プラットフォームを構築することで、創発的研究を生み続ける土壌の形成
を目指します。
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